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Inhalt

 Einfuhrung und Phanomenologie des Magnetismus

» Atomarer Magnetismus und Bohrsche's Magnetron
« Magnetische Kopplung und Austausch-Wechselwirkung
* Heisenberg- und Ising- Modell o

« Band-Theorie des Ferromagnetismus

« Magnetische Ordnung Current

« Elementare Anregungen: Magnonen

: : : , Néel State ‘0’
» Magnetokristalline Anisotropie
» Magnetische Domanen

* Methoden zur magnetischen Mikroskopie
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 Elektronischer Transport

« Spin-abhangiger Transport: AMR,GMR, TMR und Co.
« Spin-Elektronik: MRAM, Spin-Ventile und Co.

» Spin-torque, Race-Track

- Magnetic memory and magnetic sensing

- Spintronics, orbitronics, magnonics
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